STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA MARTIN

SPRAVA

7Z LABORATORNEHO CVICENIA

PREDMET:  Elektrotechnické merania - cvi¢enia

TEMA:  Meranie optoelektronickych prvkov

ZADANIE ULOH: Vo vnutri merania

MENO: TRIEDA:
DATUM CVICENIA: SK.ROK: SKUPINA:
DATUM ODOVZDANIA: HODNOTENIE:

~1~




Pouzité pristroje a zariadenia

Cislo pristroja

Nazov pristroja

Poznamka

Poznamky a pripomienky vyucujuceho




ﬁlohy: 1. V zapojeni podl'a schémy odmerajte V/A metdodou zavislost’ odporu fotorezistora od pradu
prechadzajuceho ziarovkou.
2. Pri tych istych pradoch pretekajicich ziarovkou zmerajte intenzitu osvetlenia luxmetrom.
3. Graficky znazornite zavislost' R = f(I;) a E = f(Z).
4. Graficky vyjadrite v log. mierkach R = f(E).
5. Porovnajte katal6gové udaje s nameranymi.

Rozbor:

Elektronické suciastky meniace niektorti zo svojich vlastnosti pri dopade elektrického ziarenia
v viditel'nej, infracervenej alebo ultrafialovej oblasti spektra oznacujeme ako fotocitlivé suciastky.

Podrla sposobu reakcie na ziarenie ich mozeme rozdelit’ do 3 skupin:

- Fotoemisné — Ich ¢innost’ sa zaklada na vonkajSom fotoelektrickom jave t.z. Ze dopadajuce
ziarenie spdsobi elektronovu emisiu pri ktorej elektrony vystupuju z krystalu.

- Fotovodivostné — Ich ¢innost’ sa zaklada na vnitornom fotoelektrickom jave. VoIné nosice
nevystupuju z krystalu ale zmenia svoju energiu a to ma za nasledok zmenu vodivosti
(fotorezistory, fotodiddy, fototranzistory).

- Fotopamitové — Ich ¢innost’ sa zaklada na fotonapdtovom jave. Pri dopade Ziarenia vznika na
vystupe napitie (slnec¢né ¢lanky).

Katalégové udaje:

Odpor v zatemnenom stave R, > =10 MQ

Odpor pri osvetleni E =1000 Iy, Ry = 75— 300 Q
Max. stratovy vykon pri teplote okolia Py, 4, = 0,2 W
Max. napajacie napitie Uy, = 150 V
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